FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

DIL — (Dual In Line}) und SIL — (Single In Line) Relais in Flach-
bauform mit 13-mm-Schutzrohrkontakt

RGK 13
RGS 13
RGT 13

Hersteller: VEB Relaistechnik GroBbreitenbach

TGL 42699/01

Seit einiger Zeit werden in der DDR
Relais einer neuen Generation herge-
stellt. International sind diese als DIL-
(Dual-In-Line) bzw. SIL- (Single-In-
Line) Reedrelais bekannt und weit ver-
breitet. Das in der DDR gefertigte Ty-
penspektrum widerspiegelt ihre aufier-
ordentlich vielfdltigen Anwendungs-
moglichkeiten. Neben Typen fiir allge-
meine Anwendungen stehen den Ab-
nehmerbetrieben spezielle Ausfithrun-
gen zur Verfigung, die verschiedenste
Kopplungsaufgaben zwischen Mikro-
elektronik und Peripherie iibernehmen
kbénnen.
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Das an einen DIL-Schaltkreis erin- Bild 1: DIL- und SIL-Relais Bild 2: Typenschliissel
nernde Erscheinungsbild, die Konzep-
tion, die fortgeschrittene Herstellungs- @penbaze/chnung RG * 131 - ¥k S xkxX% /D]
technologie und die Verarbeitungs- ——
merkmale zeigen deutlich die techni- -
sche Symbiose zwischen Mikroelektro- Relaistyp -
nik und Relaistechnik. 13 - mm - Reedkontakt — e !
Die Einsatzmoglichkeiten der Relais
werden ganz wesentlich von dem ver- Ausfithrung
wendeten rhodiumbeschichteten Wicklungskennzah!
13-mm-Reedkontakt bestimmt, der g
ihnen gute Kontakteigenschaften vom Grundausfahrung (1Schlieder)
sogenannten Trockenlastbereich bis zu
Schaltleistungen von 10 W verleiht.
Relaistypen, Ausfiihrungen und Innenschaltungen 7{ 13 9 % 1%» 7 3 8 14 13 g 8
[ ‘11
Relaistyp (*) Ausfiihrung (**) Innenschaltung i 4
A A
RGK 13/1-01/***  DIL-Relais Bild 3 o B l B 1 I
RGK 13/1-03/#**  DIL-Relais Bild 4 ] g% 78 25 ?3 29
RGK 13/1-11/***  DIL-Relais mit Diode Bild §
RGK 13/1-13/***  DIL-Relais mit Diode Bild 6 74 13 3 3§
o]
RGS 13/1-03/7**  SIL-Relais Bild 7 - y =
RGS 13/1-13/**  SIL-Relais mit Diode Bild 8
RGT 13/1-03/***  DIL-Trennrelais Bild 9
-13/*»  DIL-T lais mit Diod i + = + -
RGT 13/1-13/ rennrelais mit Diode Bild 10 73 G 7 72 s 7 75 7
RGT-Relais werden mit 3 000 V zwischen Kontakt und Wicklung ge- " 8 ” 8 |
prisft. Bei RGK- und RGS-Typen betriigt die Priifspannung 500 V. 9 9 ? 9 3 I 4 15
A A —
Daten des 13-mm-Schutzrohrkontakts ng r8 6
) 3 + - 9 10
Kontaktdurchgangswiderstand stat. =150 mQ 2 3 2 & |
Kontaktdurchgangswiderstand dyn.! <1Q
Schaltleistung max. 10 VA Bilder 3 bis 10: AnschluBbelegungen der verschiedenen Relais-
Schaitstrom max. 0,44 typen. ,A” kennzeichnet jeweils den Wicklungsanfang.
Schaltstrom min. SnA
Dauerstrom max. 0,5A
Schaltspannung max.? 100V 1% 13 3 8
Schaltspannung min. 10 uv 101 101
Schalthiufigkeit max. 200571 O O
Kontaktisolationswiderstand min. 10GQ
Kontaktkapazitit typ. 0.8 pF 1 }u’ GLuJy c6s = [=|=
Mittlere effektive Lebensdauer REK
— bei maximaler Schaltleistung typ. 5+ 10¢ Schaltspiele Bild 11: Gehéuseausfihrungen " 8
- bei 5 VA Schaltleistung typ. 107 Schaltspiele mit AnschluBlagen. Die Lange 1 [1
— bei dry-circuit-Betrieb typ.’ 10% Schaltspiele der Gehause betrigt bei allen Ty- O
pen 19,7 mm.
1 Schalthdufigkeitsbereich 1...2005s! TJ J
2 U, maximal 110V 2 ger 6
3 stromlose Schaitspiele
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Kenndaten

Ansprechzeit!

Prelizeit!

Abfallzeit ohne Diode!

Abfalizeit mit Diode’

Kapazititen

- Kontaktkapazitit

— Wicklungsanfang/geschlossener Kontakt?
— Wicklungsende/geschlossener Kontakt?®
Umgebungstemperatur
Relaisgrenztemperatur

Betriebslage

Vorzugslage

Feldstdrke magnetischer Fremdfelder
Abstand zu ferromagnetischen Teilen
StoBfestigkeit

Schwingungsfestigkeit

=0,3 ms
<0,3 ms
<0,05 ms
<0,3ms

=0,8 pF
=25pF
=2,0pF
-55°C...70°C
—55°C...105°C
lageunabhingig
Achse lotrecht
<0,5 A/em
>10 mm

100 g/8 ms
20g/2000 Hz

1 bei Nennspannung
2 bei geerdetem Wicklungsende
3 bei geerdetem Wicklungsanfang

Bild 12: Einige im VEB Relaistechnik
GroBbreitenbach hergestelite DIL- und
SIL-Relais

Bild 13: Roéntgenaufnahme eines RGK-
Relais. Deutlich erkennbar sind Wick-
lung, 13-mm-Reedkontakt und Trager-
streifen.

Fotos: Fischer (2), Theurich
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Wicklungsdaten
Relais fiir Allgemeine Anwendungen Spezielle Anwendungen
TTL LS-TTL CMOS
Wicklungskennzahl (***) 004 006 009 012 412 015! 024 005 505 512
Nennspannung? vl 4 6 9 12 12 15 24 5 5 12
Betriebsspannung min.? ™ 35 5,0 8,0 10,8 10,0 13,5 21,0 4,5 4,5 10,8
Betriebsspannung max.? vi 59 8.4 13,0 13,2 16,0 16,5 28,0 55 5,5 13,2
Betriebsspannung min.* vi 35 5,0 80 11,4 10,0 13,5 21,5 4,5 4,5 10,8
Betriebsspannung max.* [V] 4,8 6,8 10,8 15,0 13,2 16,5 26,4 55 5,5 13,2
Betriebsspannung max.* Vi 8,0 12,0 19,0 28,0 24,0 40,0 40,0 20,0 24,0 40,0
Ansprechspannung max. V] 2,4 3,5 5,5 8,0 7,0 10,0 15,0 3,6 3,6 8,0
Abfallspannung min. v 0,4 0,6 1,0 1,5 1,3 1,6 2,6 0,6 0,8 1,6
Wicklungswiderstand® Q] 100 200 500 1000 750 2500 2500 500 750 2500
Windungszahl 1600 2300 3600 4800 4300 7000 7000 3600 4300 7000

1 Mit 024-Wicklung identisch, jedoch mit geringerer Ansprechdurch-
flutung. Laut TGL 24 699/01 bei einer Nennspannung von 18 V im
Betriebsspannungsbereich von 14,5 bis 23 V einsetzbar.

2 Bei den Relaistypen fiir aligemeine Anwendungen empfiehlt der
Hersteller bei 8, = 70°C eine Betriebsspannung im Bereich vom

0,9- bis 1,1fachen der Nennspannung.

Applikationshinweise

o Freie (unbelegte) Anschlilsse der Re-
lais nicht mit Potential belegen.

o Alle Schutzrohrkontakte werden vor
dem Einbau in die Relais mit 5-10°
Schaltspielen einer lastlosen Voral-
terung unterzogen (run in test).

® Zur Verrringerung der kapazitiven
Beeinflussung des Relaiskontaktes
kann der Wicklungsanfang mit dem
Festpotential der Ansteuerschaltung
verbunden werden.

® Die Relais kdnnen in 14polige
Schaltkreisfassungen eingesetzt wer-
den.

® Die Lotzeit darf bei 250°C 3 s nicht
uUbersteigen. Die AnschluBstifte sind
16tfdhig verzinnt.

® Bei der Anordnung mehrerer Relais

3 Gilt fiir 4, =70 °C bei Einzelanordnung der Relais.

4 Zulidssig bei maximaler Packungsdichte und &, = 70 °C.

5 Gilt fur 4, = 20 °C. Die maximal zulissige Wicklungstemperatur 9y
ist mit 105 °C angegeben.

6 Laut TGL 42699/01 sind bei den einzelnen Typen unterschiedliche

Toleranzen (maximal +15 %) gestattet.

auf einer Leiterplatte ist ihre Emp-
findlichkeit gegeniiber magnetischen
Fremdfelder unbedingt zu beachten.
Als Minimalabstand zweier benach-
barter Relais kénnen 17,5 mm (von
den sich gegeniiberstehenden An-
schluBstiften gemessen) als Richt-
wert gelten. Detaillierte Angaben
sind in [1] enthalten.

® Bei der Konstruktion von Amateur-
geriten muB beachtet werden, daB
storende Fremdfelder beispieisweise
auch durch Transformatoren und
Lautsprecher entstehen.

® In der Amateurfunktechnik diirften
sich die Relais beispielsweise gut zur
Umschaltung in VFOs eignen, da
die Relais mit kleinen Gleichstrom-
leistungen (minimal 10 mW beim
5-V-Typ) auskommen und dadurch

ihre Umgebung nur wenig erwirmen.

® Durch ihre Kontaktbelastbarkeit
sind sie beispielsweise auch als An-
tennenrelais fur QRP-Transceiver
brauchbar.

® Bezugsmoglichkeiten bestehen fiir
Amateure ausschlieBlich iber den
Fachhandel!
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